ASIGNATURA: Tecnologia Electronica PERIODO: Ing. Tec. Electronica Industrial
TIPO DE PRUEBA: Examen 1° parcial FECHA: 12 de Febrero de 2.004

1.- Calcula el TMEF de un circuito electrénico cuyo esquema de fiabilidad corresponde
al de la figura que se muestra a continuacion. -
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2.- Explica razonadamente por qué las resistencias bobinadas no son recomendables
para aplicaciones de alta frecuencia. '

3.- ;Qué tecnologia de condensadores puede alcanzar las mayores capacidades en
relacién al volumen del componente? jTiene algun inconveniente destacable?

4.- Caracteristicas y aplicaciones de los diodos punta.

5.. Se desea fabricar un transistor de potencia capaz de conducir corrientes de AF de
hasta 300A y bloquear tensiones de hasta 1.000V, ¢qué técnica(s) podrias escoger
para que las elevadas corrientes de conduccién no perjudiqué su comportamiento
en frecuencia? Explica brevemente tus razones.

6.- Explica concisamente los fundamentos y la forma de utilizacion de los fotodiodos.

7 - Disefio de resistencias variables.

8.- Técnica planar para la fabricacion de transistores BJT discretos.
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Las preguntas 7 y 8 se puntuaran sobre 2 puntos, las demas se puntuaran sobre 1 punto.



